
 

  

SiC半導体評価装置 
「SemiScope」 

                                         ２０１３年 東京都ベンチャー技術大賞  

【効 果】 
・省エネ効果の高いSiCパワー半導体の品
質向上とコストダウンに貢献 
・ SiCが普及すればパワー半導体の省エネ
効果で電力節減が可能 

【株式会社 フォトンデザイン】 
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【特 徴】 
・SiCウェハの結晶欠陥を可視化できるSiC

半導体評価装置 

・世界で初めてＰＬ（フォトルミネッセンス）イ
メージング法を用いており、非破壊検査が
可能    

・ＰＬを画像として測定する事で短時間の測 

 定が可能（6インチ、2.5時間） 

【ＰＬイメージングの原理】 

【主な納入先】 
京都大学、産業技術総合研究所、 SiCウェハメーカ、 

SiCデバイスメーカ等 

【製品外観】 
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することで変換損失を60％低減 
インバータ→SiCインバータに 

※パワー半導体とは、電力変換を
する半導体 

【パワー半導体の用途】 

②家庭用エアコン 

①車両用電源 

パワー半導体にシリコンカーバイドを
応用した事例 

〒115-0043 東京都北区神谷2-17-1 

TEL：03-5249-5705 Fax：03-5249-5706 URL:http://www.photondesign.co.jp/ 

株式会社フォトンデザイン 

2013年3月26日三菱電機株式会社ニュースリリースより引用 

東京都 


	資料6① 表彰企業一覧
	一覧表 

	資料6② 表彰企業一覧パネル
	A4.pdf
	資料8-1 第66回九都県市首脳会議における首脳提案申出書
	01 【千葉県】首脳提案申出書
	02 【千葉県】要望文
	03 【東京都】首脳提案申出書
	04 【東京都】提言文(耐震化）（１次案）
	05_【埼玉県】様式４
	06　【川崎市】首脳提案様式（申出書）05 20
	07 【横浜市】首脳提案申出書
	08 【千葉市】要望文（１次案）
	09 【相模原市】要望文案（１次）
	10 【さいたま市】様式4
	11 【神奈川県】首脳提案申出書
	12 【神奈川県】要請文(修正）
	13 【神奈川県②】要請文
	
	Sheet1





